stuchawki o opornoéei 4 kom /kohcéwki 2 i 4/

linig o opornoSci 400 Om /kohcédwki 4 1 3/
groénik o opornosci 5 om /kohcéwki 1 1 7/
lub gloénik o opornosci 25 om /koficowki 1 i 5/.

2.1%3. Blok zasilacza i filtru sieciowego. Zadaniem ukladu jest zabezpieczenie
przed zakidcenlaml przenoszacyml Sig¢ za posrednictwem zasilania oraz dostar-
czenia napieé zasilajgcych do wszystkich blokéw odbiornika.

W celu eliminacji zakXdcen przedostajgcych sig za posSrednictwem zasilania
zastosowano filtr sieciowy: Dz1, D12, C6, C7, C8, i C9.

Bezpieczniki Bz1 i Bz2 zabezpieczajg 3rdédio zasilania 24V= przed ewentualnym
zwarciem lub przecigZeniem. ;

Dioda D2 zabezpiecza odbiornik przed uszkodzeniem w przypadku nieodpowiedniej
polaryzacji Zrdédia zasilania . :

Tranzystor T4 wraz z kondensatorem C2 speinia role filtru. Dioda D1 wraz

z opornikiem R1 tworzy ukladstabilizacji napigcia 12V.

2+14. UkZad regulacji wzmocnienia. Ukiad reguluje wzmocnienie wzmacniaczo-
filtru 125 kfz 1 wzmacnlacza W.CZ. nRa podstawie poziomu napigcia z detekbtora
ARW 1lub z potencjometru regulacji wzmocnienia w.cz.

Na ukXad regulacji wzmocnienia moZe byé podane napiecie z detektora ARW lub

z potencjometru R1 /wzm. & / regulacji wzmocnienia w.cz. Przy zmniejszaniu
wzmocnienia odbiornika recznie lub automatycznie bezwzgledna wartosé napig-—
cia ujemnego podanego na ukiad regulacji wzmocnienia rosnie. W pierwszej ko-
lejnosci maleje wzmecnienie wzmacniaczo-filtru 125 kHz, a nastepnie wzmacnia-
CZ8 WeCZsa -

Dioda D1 ustala poziom, od ktérego wzmacniaczo-filtr 125 kHz przestaje byé
regulowany. Dioda D2 ustala poziom, od ktérego zaczyna byé regulowany wzmac-—
niacz w.cz. Tranzystory ™ i T2 pracujg w ukiadzie wbtdérnikdéw emiterowych sepa-—
rujacych napigcie regulujgce od wzmacniaczo-filtru 125 kHz 1 wzmacniacza w.cz.

2+15. Demodulator SSB. Uklad siuzy do demodulacji sygnaiu jednowstegowego

o czesbotliwoscl posrednieje.

Demodulator SSB jest wigczony na potencjometr regulacji wzmocnienia m.cz.
przelacznikiem SSB, znajdujgcym sig na piycie czolowe] odbiornika. Jednoczes—
nie wiacza si¢ whtedy oscylator noénej 125 kHz, ktdéry podaje napieccie na zacis—
ki 3 i 4 /masa/ demodulsdbora. Sygnal czestotliwoSci poéredniej podany jest na
zaciski 1 1 2.

Napiecie 2z oscylatara nodnej kluczuje na przemian diody D1 1 D2 z czestotli-
wosScig 125 kHz.

Jezeli czestotliwosé sygnalu posredniej rézni sig o pewng wartosé od 125 kHz
to na oporach R1 i R2 pojawli sie-napiecie zaleZne od chwilowej réznicy faz
miedzy tymi sygnalami. Napiecie to powstaje na skutek zmian wartosSci Srednie]
sygnaiu p.cz. piyngcego przez Kluczowane diody. Czestotliwoéé zmian tego napie-
cla réwna jest rdéznicy czestotliwodci oscylatora nosanej i sygnalu p.cz.

W ten sposdb obtrzymujemy przebieg matej czestotliwodci. Ze wzgledu na przeciw-
sobne poxgczenia diod napigcie m.cz. dodaje sie w fazie na potencjometrze R7

i poprzez wtérnik emiterowy T1 podaje sie¢ na zaciski wyjsciowe 6 1 5 /masa/.
Filtry RC /R1 + R6, R12 oraz C1 + C8/ siuzg do filtracjli napiecia o czestotli-~
woéci 125 kHz i formujg odpowiednie pasmo m.cz. : '

Potenc jometr R?7 siuzy do rdéwnowazZenia ukltadu w celu maksymalnego stiumienia
sygnaiu dwuwstegowego.

Zasilanie +24V doprowadzone jest do zacisku 7.

2.16. Oscylator nosnej 125 kHz. Uktad situzy do odtworzenia wytiumionej nosnej
sygnaiu 1 przeznaczony jest do wspdipracy z demodulatorem SSB.

Sktads sle¢ z generatora kwarcowego, wzmacniacza rezonansowego i wtérnika emi-
terowego w ukladzie "super - o ",

Genersator kwarcowy pracuje na tranzystorze krzemowym T1 2z kwarcem wigczonym
szeregowo w gala% sprzezenia zwrotnego. Napiecie sprzeienia zwrctnege uzyskuje
si¢ z dzielnika pojemnosciowego, ktéry jest jednoczesnie pojemnoscig obwodu
rezonansowego. Zastosowanie réwnolegtego obwodu rezonansowego w gatezi kolekto-
rowej zapobiega powstawaniu drgan o czestotliwosci rdznej od czestotliwosci
wiasnej kwarcu. -

Generowany sygnal jest podawany na wzmacniacz selektywny, pracujacy na tran-
zystorze T2. Pozlom sygnalu na wejéciu wzmacniacza regulu?e sie potencjometrem
R14. Wtérnik emiterowy, pracujgcy w ukiadzie "“super - & " na tranzystorach T3
1 T4 zapewnia nisksg opornosé wyjSciowa uktadu, rze¢du kilkunastu oméw. :
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